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C Mmsem‘ Hersteller-Teilenummer: 1N6104US

Hersteller / Marke: Microsemi

Teil der Beschreibung: TVS DIODE 6.2VWM 12.71VC SQMELF

Datenblitte: G IN6104US.pdf

RoHs Status: Enthalt Blei / RoHS nicht konform

Lagerzustand: New original, 2553 pcs Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Image may be representation, Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
See specs for product details.
Artikelnummer 1N6104US

CHersteler Moosemi
Beschvelbung TVSDIODE 6.2VWM 127IVCSQMELE
CKategore Schaltkreisschutz > VS - Dioden
Ctelstaus ss3pessock
 Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) 62
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Bemiebstemperator SeCo7SCT)
Befestigungsat SwaceMount
Strom - Spitzenimpuls (10/ 1000p) 24
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